


























































专利名称(译) 半透射型液晶显示装置及其制造方法
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当前申请(专利权)人(译) NLT科技有限公司.

[标]发明人 MATSUNO FUMIHIKO

发明人 MATSUNO, FUMIHIKO

IPC分类号 G02F1/1335 G02F1/13

CPC分类号 G02F1/133555 G02F1/133371 G02F1/136227 G02F1/1362

优先权 2006138575 2006-05-18 JP

其他公开文献 US20070268432A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

半透射型液晶显示装置使得可以在保持高孔径比的同时容易地优化反射
特性（反射模式）和透射特性（透射模式），从而提高显示质量。液晶
层设置在第一和第二基板之间。对于各个像素区域，在第一基板上形成
开关元件。每个像素区域被划分为透射区域和反射区域。形成层间绝缘
膜以覆盖第一基板上的开关元件。在透射区域中，在层间绝缘膜上形成
透射电极。在反射区域中，在层间绝缘膜上形成反射电极。部分地去除
层间绝缘膜的表面，从而在透射和反射区域之间形成高度差。
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